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e Transistor BF em silicio PNP
TO 208 e Vceo 20V, Ic 200mA
e Poténcia 600mwW

e Caixa TO-206
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Transistor de silicio PNP, Vceo 20V, Ic 200mA, Poténcia 600mW, Caixa TO-206
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Amplificadores de baixa Frequéncia em

Aplicacdo Audio e Comutacio Frequéncia 200MHz
M Polaridade (NPN/PNP) PNP
Tenséo VCE 20V Caixa TO-206
CorfenFe Ic 200mA Tipo de embalagem Bulk
Potencia 600mw Quantidade por Embalagem 100 Pcs
Ganho HFE 380
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